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BUT 93

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendungen: Getaktete Metzgerdte, Lampanansteuerschaltungen

Besonders Maerkmale:
@ In Mehrfachdiffusions-Technik & Kurze Schaltzeit
® Glaspassivierung @ Verlustleistung 50 W

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm
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Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emittar-Sparspannung Ueen 350 W
Uggs 600 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Utpa L] W
Kollektorspitzenstrom - [+ A
Kollektorstrom I 4 A
Basisstrom g 2 A
=l 2 A
Gesamtverlustleistung
Tﬂ“ﬁ 258 P,ﬂ 50 W
Sperrschichttemperatur T] 150 “C
Lagerungstempearaturberaich '||'"l:| —66...+160 “C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause [ . 2.5 KW
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Kenngrélen
T e = 28 ° C, falls nicht anders angegeben

[

Kollektorreststrom
U =800V

TJ— 125 °%C, U =600V
Kaollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Io=100méA, L.=125 mH
Emitter-Basis-Durchbruchepannung

E=1mA
Kollektor-Sittigungsspannung

Io=300mA, I,= 30mA

o= 3A, Ig=Tb0mA
Basis-Sittigungsspannung

lo=1A ly=02A
Kollektor-Basis-Gleichstromwverhdltnis

Up=2V..=1A
Transitfrequenz

Uep = 10W, rc=5ﬂll.‘.l mé, /=1 MHz

Schaltzeiten
Tomey = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Ohmsche Last

lo=1A, lg, =200 mA, =l =400 ma,
Speicherzeit
Abfallzeit
Induktive Last Fig. 4.5

fe=2 A0y, =044,

U = 300, ~Uggan = 5V, TH“ =100 °C
Speicherzeit
Abschaltbelastungszeit
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